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rEsTE—— Lichtemitterdioden VQ A 1 6‘ 2 6 36 4 6

Die Lichtemitterdiocden VQA 16 sind rotstrahlende GaAsP/GaP-Diode;
VQA 26 grinstrahlende GaP-Dioden, VQA 36 gelbstrahlende GalsP/Ga
Dioden und VQA 46 orangestrahlende GahsP/GsP-Dioden in klarer
eingeférbter Allplast-Linsen-Verkappung wit 5 mm Durchmesser.
Die Dioden sind vorwiegend als Anzeige-~ und Kontrollelemente

und zum Beleuchten von Skalen und Bedlenungselementen vorgesehen,
Sie werden durch eine Montageeinheit, bestehend aus Fassung und
Klenmoring, komplettiert. Die Lleferung mit Monbtageelnheit ist
auf besondere Anforderung mdglich,

Unter der Apnnahme einer konstanten Ausfallrate betridgt die
Lebensdauererwartung bel mittleren Betriensbedingungen hypothe-
tisch mindestens 107 Stunden,

EenngréBen bei ¥, = 25 °C min, typ. max.
Lichtstiirke 1123} d
bel Ip = 10 mA VQA 16,26,36,46 I, 3,0 = -  med
VQA 16,26,36,46 ¥ I, 3,0 - ~  med
VQA 16,26,36,46 G I, 4,5 = -  med
VOA 16,26,36,46 H I, 6,8 = -  med
VoA 16,26,36,46 T I, 10,1 - - med
YQA 16,26,46 K H 15,2 - - mcd
VGA 16,26,46 L I, 22,8 - -  med
DurchleBSgleichspannung  VQA 16 - 149 - v
bel IF = 10 mA VQA 26,36,46 E’; _ 2,0 _ v
Eggir%?ichgtr%m I, - - 100 Jud
ﬁg:u'%‘:%ah © 25 - e

ucffnungawinkel bei der I ,~lessung 15° * 3"

2) 5 o :
innerhalb einer Verpackungseinheit (= 1000 Btiick) bet dia
I,,.-Gmpunbruiha, :E.nganumn ungruppierter Grundtyp Hlicht-

stirkste I ~Gruppe, bezogen auf I .. s2 1
331}1; Eennzeichnung der Lichtstérkegruppe befindet sich nur aul
der Verpackung \
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VQA 16* 26‘ 36‘46 elecironic
Wellenliénge des Maxdimums min. max,
der spektralen Emission
. rote Diocde ,a"tm 625 645 nm
grine Diode  S— 555 570 nm
gelbe Dicde Apax 580 500 nm
orange Diode Apax 600 620 nm
Spektrale Strahlungs-
bandbreite A ’10;5 - 40 nm
Reduktionskoeffizient des -
Duruhlaﬂsleiahstrnmuﬂ
bed e = 55 bise 85 -TKE - 0,67 mA/K
Reduktionskoeffizient des
relativen Spitzendurchlaf-
stromes o
bei #, =55 bis 85 "0 D - 2,22 %/K
Temperaturkoeffizient der
relativen Lichtstérke o
bei #, =25Dbis 85 °C ~TEry - 1,0 #/K
Grenzw =]
DurchlaBgleichatrom
bel -Fn = =25 bis 55 ° Iz - 30 mA
Bpitmandurch.laﬂatmm )
'periﬁdiachﬂr
chspannung
Eai !ﬂa = =25 bis 85 °C Up & : v
Betriebstemperaturbereich v ~25 as 9% =
Lagerungstemperaiurbereich 15*“5 =50 50 %

Ej*p = 100 /U8y T=1 1 10; ebweichende Tastverhiltnisse nach

Vereinbarung zwischen Hersteller und Anwender
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VQA16,26,3646

elecironic
Katode
ey __Thasite 0,5
r.'l 1,4 max
5 £
™~ —
n
“l  |otbar T____
[ 86001 | @58%02
- 19,5 %1,0 12,3403
5 (31,8) .
Diode -
Masse 0,3 g
Standard: TGL 39722
K -
45: g' wn| 0
= m B K3k
&
1 S
0.7
? bt |

Fusungf’)

Nasze 0,08 & Nicht angegebens Einzel-
heiten sind zweckentspre-
chend zu wiéhlen

- ;
#7,0 X0
" 992
Elenmring
Masse 0,09 g

SJantplattanﬂicka 2,5 max
Montagelochdurchmesser @ 6,8 + 0,1

A

li VEB WERK FUR FERNSEH
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VOQA16,26,3646

elecronic
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elecironic VQA16,26, 3646
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VQA 36
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elecironic
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FEL

VQ A16,26,3646 SlecHonic
LESI
L
[ i Ur
o F(%
Ur (Fa-25%) | va)
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!
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g 10 20 30 40 50 60 % °C 80 v

Vaa 16, 26, 36, 46
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VQA16,26,3646 lecironic
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VQA16,26,3646
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VQA16,26,3646 elecironic
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VQA 26
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VOQA16,26,3646
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VQA16,26,3646 elecironic

560 580 600 620 nm 60

normierte spektrale Emission

VQA 46
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VQA16,26,3646
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elecironic VQA 1 6.26. 36.46
Informationshinweise zur Lichtstirkekennzelchnung

Die Kenngeichnung der Lichtstirkegruppe befindet sich nur auf
der Verpackung.

Soll die Information zur Lichtstirkegruppe auch nach der Mon-
tage der Dioden z,.B. auf Leiterplatten erhalten bleiben, wird
zur Kennzeichnung - sofern nicht direkt die Ruchstahen verwendet
werden konnen - die nachstenende Farbcodierung auf den Leiter—
platten empfohlen,

Farbcodierung

Lichtstér~- | Grund-

kegrogpe iy F G H I K L
Farbpunkt | - weiB | braun| orange f_u% Eciwuz Erﬁn
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